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3. La variación de corriente de Drain al variar 1 mV la v
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Antes de terminar con la polarización debemos 
verificar que efectivamente estamos en SAT: 

V
DS
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DSsat

 (canal P)

El resultado es 

aproximadamente el mismo:

I
D
 = -85 μA, V

DS
 = -3.46 V



1. Polarización
Datos

|V
T
| = 0.8 V, μ

P
C'

ox
 = 80 μA/V2

W = 32 μm, L = 4 μm

λ = 0.02 V-1, γ2 = 0.5 V

R
G1

 = 130 kΩ, R
G2

 = 370 kΩ

R
D
 = 18kΩ, V

DD 
= 5 V

V
T
 = -0.8 V, k = 320 μA/V2

I
Dsat

 = -80 μA, V
DS-sat

 = -0.5V

V
GS

 = -1.3 V

I
D
 = -85.5 μA

V
DS

 = -3.46V
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Está bien!

VDS−sat
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Antes de terminar con la polarización debemos 
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Está mal!

No está sobre la 

curva del transistor!!


